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ФОТОДИОДЫ, ФОТОТРАНЗИСТОРЫ И ДУ ПРИЕМНИКИ

Тип Длина волны Угол обзора Uceo, В Чувствительность Тип линзы
в точке макс. при Uce=5B, λλ=950 нм

чувствит., λλ, нм

BPW17N 825 ±120 32 1мА@1мВт/см2 прозрачная

ФОТОТРАНЗИСТОР BPW17N

Тип Длина волны Угол обзора Uceo, В Чувствительность Тип линзы
в точке макс. при Uce=5B, λλ=950 нм

чувствит., λλ, нм

BPW85B 850 ±250 70 1.5�4мА@1мВт/см2 прозрачная
BPW85C 850 ±250 70 3�8мА@1мВт/см2 прозрачная
SFH309�4 860 ±120 35 1�2мА@0.5мА/см2 прозрачная
SFH309�5 860 ±120 35 1.6�3.2мА@0.5мА/см2 прозрачная

ФОТОТРАНЗИСТОРЫ
В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 3 ММ

Тип Длина волны Угол обзора Uceo, В Чувствительность Тип линзы
в точке макс. при Uce=5B, λλ=950 нм

чувствит., λλ, нм

L�53P3C 940 ±300 30 0.1�0.5мА@1мВт/см2 прозрачная
BPW96B 850 ±200 70 2.5�7.5мА@1мВт/см2 прозрачная
BPW96C 850 ±200 70 4.5�15мА@1мВт/см2 прозрачная

ФОТОТРАНЗИСТОРЫ
В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 5 ММ
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ФОТОДИОДЫ, ФОТОТРАНЗИСТОРЫ И ДУ ПРИЕМНИКИ

ФОТОТРАНЗИСТОРЫ BPX43

Тип Длина волны Угол обзора Uceo, В Чувствительность 
в точке макс. при Uce=5B, λλ=950 нм

чувствит., λλ, нм
BPX81�3 850 ±180 32 0.4�0.8мА@0.5мВт/см2

ФОТОТРАНЗИСТОР BPX81 3

Тип Рабочая частота,кГц Угол обзора Минимальный уровень 
входного сигнала,Ee min, мВт/м2

TSOP1730 30 ±450 0,5
TSOP1736 36 ±450 0,5
TSOP1738 38 ±450 0,5
TSOP1756 56 ±450 0,6

ДУ ПРИЕМНИКИ

Тип Длина волны Угол обзора Uceo, В Чувствительность Тип линзы
в точке макс. при Uce=5B, λλ=950 нм

чувствит., λλ, нм

BPX43�3 880 ±150 50 1.25�2.5мА@0.5мВт/см2 прозрачная
BPX43�4 880 ±150 50 2�4мА@0.5мВт/см2 прозрачная
BPX43�5 880 ±150 50 >3.2мА@0.5мВт/см2 прозрачная
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ФОТОДИОДЫ, ФОТОТРАНЗИСТОРЫ И ДУ ПРИЕМНИКИ
ФОТОДИОДЫ BPW20RF И BPW21R

PIN ФОТОДИОД BPW24R

Тип Длина волны Угол обзора Светочувствительная Uo тип, мВ Ik, мкА
в точке макс. поверхность при Еа=1 клкс при Еа=1 клкс

чувствит., λλ, нм

BPW20RF 920 ±500 7.5мм2 500 60
BPW21R 565 ±500 7.5мм2 450 9

Тип Длина волны Угол обзора Светочувствительная Ira, мкА при Ur=20B, Ik, мкА
в точке макс. поверхность λλ=950 нм, Ee=1мВт/см2 при Еа=1 клкс

чувствит., λλ, нм

BPW24R 900 ±120 0.78мм2 60 7

PIN ФОТОДИОД BPW34

Тип Длина волны Угол обзора Светочувствительная Ira, мкА при Ur=5B, t on/off, нс
в точке макс. поверхность λλ=950 нм, Ee=1мВт/см2 при Ur=10B,

чувствит., λλ, нм λλ=820 нм, RI=1кОм

BPW34 900 ±650 7.5мм2 50 100

PIN ФОТОДИОД BPW41N

Тип Длина волны Угол обзора Светочувствительная Ira, мкА при Ur=5B, t on/off, нс
в точке макс. поверхность λλ=950 нм, Ee=1мВт/см2 при Ur=10B,

чувствит., λλ, нм λλ=820 нм, RI=1кОм

BPW41N 950 ±650 7.5мм2 45 100


